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(54) Title: ULTRASONIC LEVITATION IN A RAPID THERMAL PROCESSING PLANT FOR WAFERS 
(54) Bez^chnung: ULTRASCHALLEVITATION IN EINER SCHNELLHEIZANLAGE YGK WAFER 




(57) Abstract: The aim of the invention is to permit the rapid cooling of substrates in a rapid thermal processing plant. The invention 
thus provides a method for thermally treating discoid substrates, in particular semiconductor wafers, in a rapid thermal processing 
plant comprising at least one first radiation source, placed at a distance fix)m the substrate, for heating at least one substrate. Accoxd- 
ing to the invention, the substrate is heated in a heating phase and is cooled in a subsequent cooling phase and the substrate is held 
at a distance of between 50 |im and 1 mm, in particular between 150 and 500 |xm from a heating/cooling plate at least for one period 
^2 of the cooling phase. In order to eliminate problems caused by supporting elements, the invention discloses a device and a method 
9\ for thermally treating discoid substrates, in particular semiconductor wafers, in a rapid thermal processing plant In said device and 
I/) method at least one substrate is heated in a heating phase by a radiation source that is placed at a distance from said substrate and is 
cooled in a subsequent cooling phase and the substrate is held by ultrasonic levitation in the rapid thermal processing plant during 
the thermal treatment 

(57) Zusammenfassung: Um eine rasche AbkUhlung von Substraten in einer Schnellheizanlage zu eimdglichen, sieht die vorlie- 
gend Erfindung ein Verfahren zum thennischen Behandeln von scheibenfiSnnigen Substraten, insbesondere Halbleiterwafem, in 
einer Schnellheizanlage mit wenigstens einer vom Substrat beabstandete ersten Strahlungsquelle zum ErwSrmen wenigstens 

!^ [Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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Recherchenberichts: 17. Maiz 2005 
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kUrzimgen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
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per 'Gazette verwiesen. 



eines Substrats vor, bei dem das Substrat in einer Heizphase erwSrmt und einer darauf folgenden KUhlphase abgekUhlt wird, und 
das Substrat wenigstens wMhrend eines Abschnitts der KUhlphase mit einem Abstand zwischen 50 \jan und 1 mm, insbesondere 
zwischen 150 und 500 \xm von einer Heiz/Ktthlplatte beabstandet gehalten wird. Um durch Auflageelemente entstehenden Ptobleme 
zu eliminieren ist femer eine Vorrichtung ein Verfahren zum thermischen Behandeln von scheibenf&rmigen Substraten, insbesondere 
Halbleiterwafem, in einer Schnellheizanlage voi^esehen, bei der bzw. bei dem wenigstens ein Substrat Uber eine vom Substrat 
beabstandete Strahlungsquelle in einer Heizphase erwarmt und einer darauf folgenden Abkiihiphase abgektihlt wird und das Substrat 
wMhrend der thermischen Behandlung mittels Ultraschallevitation in der Schnellheizanlage gehalten wird. 
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Verfahren zum thermischen Behandlen von Substraten 

3. Anspruche: 13-15,17-19, 38-40,42-44,65-68 

Lichtdurchlassigkeit einer Heiz/Kuhlplatte in einer 
Schnell hei zanl age fUr Wafer 
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